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112V Gv V    , D1 – ON, DZ – na granici provođenja, sa nultom strujom 

 
0.7VP Dv V    ,  0 0Z Zi P  

Dioda D1 se koči pri povećanju napona generatora preko vrednosti . Na granici zakočenja važi: 1V
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1 GV v V  2 , D1 – OFF, DZ – OFF  
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Pri naponu generatora počinje da vodi dioda DZ. Na granici provođenja važi: 2V
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2 12VGV v  , D1 – OFF, DZ – ON  
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c) 

10 P PR R  , DZ – OFF, D1 – OFF  
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Pri otpornosti  dioda DZ počinje da vodi. Na granici provođenja važi: 1PR
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1P PR R   , DZ – ON, D1 – OFF  
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c) 
Otpornost koja se vidi iz baze tranzistora je 0(1 )( || || ) 500kΩX ce E PR r r R R     . 
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